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摘要(译)

本发明实施例公开了一种OLED阵列基板及其制造方法，以及设有该
OLED阵列基板的显示装置，属于显示技术领域。解决了现有的有源矩阵
型OLED显示装置中的TFT容易受到光照，影响显示效果的技术问题。该
OLED阵列基板，包括设置于衬底基板上的薄膜晶体管，所述薄膜晶体管
上方设置有黑矩阵，所述黑矩阵上开设有过孔；所述黑矩阵上方从下至
上依次设置有第一电极、发光层、第二电极；所述第一电极通过所述过
孔与所述薄膜晶体管相连，相邻的所述第一电极之间通过挡墙隔开。本
发明可应用于OLED面板、电视机、显示器、数码相框、手机、平板电脑
等显示装置。
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